Bipolarni tranzistory
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prechody PN. Stfedni ¢ast krystalu je baze B a prechody PN ji oddéluji od oblasti s opacnym typem
vodivosti, které oznaCujeme jako kolektor C a emitor E (viz obr. 223). Oblast kolektoru je zpravidla
vetsi nez oblast emitoru a prechody jsou v malé vzajemné vzdalenosti, takze objem baze mezi
obéma prechody je velmi maly.

Podle druhu vodivosti jednotlivych Casti oznaCujeme tranzistory jako typ NPN a PNP.
Schematické znacky obou typl jsou podobné - na obr. 224a je schematicka znacka pro typ NPN, na
obr. 224b pak pro typ PNP.

Mnemotechnickd pomlcka, jak si pamatovat, kterd znacka patri ke kterému tranzistoru: ,,NPN
Sipka ven!”“ Mame na mysli Sipku, ktera se objevuje v nakresu schematické znacky.

Tranzistor ma dva obvody - vstupni a vystupni. Proto by mél mit Ctyfi vyvody. Tranzistor ma
vsak ve skutecnosti pouze tfi vyvody (elektrody); jedna elektroda je spole¢na obéma obvodlim.
Proto se rozliSuji zapojeni se spolecnou bazi, zapojeni se spoleCnym kolektorem nebo zapojeni se
spole¢nym emitorem.

Tranzistor ma dva prechody PN - emitorovy (pfechod E - B) a kolektorovy (prfechod B - C). Oba je
mozné zapojit dvéma zplsoby a tak ziskdvame celkem ¢tyfi mozZnosti zapojeni:

1. oba prechody v propustném sméru - odpor obou prechod( je maly, je proto maly
i celkovy odpor soucastky a soucastkou prochazi velky proud. Neni ale mozné
realizovat velké zmény napéti, takze toto zapojeni je pro zesilovani nevhodné.

2. oba prechody v zdvérném sméru - prochdzi maly proud nezdvisle na napéti (odpor
prechod( a tedy i celé soucastky je velky), Cili opét nevhodné pro praktické vyuZiti.

3. jeden prechod v propustném a druhy v zdvérném smeéru - jedna se o dvé zaménné
moznosti. V tomto zapojeni je mozné pouZzit tranzistor jako zesilovac. To ale znamena,
Ze tranzistor musi byt zarizen tak, aby mohl kolektorem prochdzet velky proud - proto
musi mit kolektor vétsi plochu, aby se vice ochlazoval. Geometrické usporadani
kolektoru a emitoru je proto jiné.
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Obr. 223 Obr. 224

Nasledujici vyklad bude proveden pro tranzistor typu PNP, i kdyz v praxi se vice vyskytuje
tranzistor typu NPN. Je to z toho dlivodu, Ze tranzistor PNP je srozumiteln&jsi na vyklad. Vysvétleni
tranzistoru typu NPN je analogické.
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